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Techniques de l'information
Elektronik, Halbleitertechnologie, Signalverarbeitung
Technologie des semi-conducteurs, traitement des signaux
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«Hochsicherheitstrakt» bis 24 kV
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Mittelspannungsschaltanlagen
von Siemens

Sicher fürs Personal

Was immer Sie bewegen, was immer
Sie prüfen; die Störlichtbogenge-
prüften Schaltfelder brauchen nicht
geöffnet zu werden. Die geschlossene

Kapselung bietet zudem einen
hohen Immissionsschutz.

Sicher im Konzept
Wie oft Sie auch schalten, wie oft
Sie auch einfahren; eine lückenlose
Abfrageverriegelung schützt vor
Schaltfehlern, die wartungsfreien
Vakuumschaltröhren, die wartungs¬

armen Antriebe und der einfache
Einschub sind Garanten für stetige
Funktionsbereitschaft.

Sicher im Betrieb

Wann immer Sie einschalten wollen,
wann immer eine Schaltung ausgelöst

werden soll ; mit dem digitalen
Überstromzeitschutz aus der breiten
Schutzgerätereihe programmieren
Sie die Schutzfunktion. Zugleich
erfassen Sie die Messwerte und
Störfalldaten und schaffen mittels Ein-
und Ausgabeeinheiten des
Schaltanlagen-Leitsystems LSAden Link zur
Leitstelle.

Sicher erhalten Sie Unterlagen

Siemens-AIbis AG
Energieversorgung
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